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摘要(译)

气相沉积掩模邻近设置在真空室中的基板表面设置，含有有机EL材料的
气相沉积光束由气相沉积光束发生器产生，气相沉积光束穿过蒸汽中的
开口 - 沉积掩模，并且有机EL材料气相沉积在基板表面上的预定区域
中。气相沉积光束被引导通过设置在气相沉积束发生器中的多个气相沉
积光束通过管道。或者，由气相沉积束发生器产生的气相沉积束被引导
通过具有多个气相沉积束通孔的气相沉积束方向调节板。这增强了气相
沉积光束的定向均匀性，从而使得有机EL材料层的每个膜厚度均匀，从
而提高了形成层的图案的精度。
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